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Szén allotropok alkalmazasanak terlletei és a jovobeli alkalmazasanak
lehetéségei.

Atomerdmil mikroszkop felépitése és miikodési elvének ismertetése.
Nanoimprint litografia bemutatasa.

Heteroatmenet, mi az és hol hasznaljuk(1 abra, 1 sz0).

Allapotstirtiség fiiggvény 1D, 2D, 3D viltozatanak felrajzolasa.

Nevezzen meg 3 alapfeltételezést, ami alapjan a részecske-dinamika elvén
alapul6 szimulacios eljarasok mitkodnek

MOS tranzisztor Ugs-Ids karakterisztikai kordbbi es jelenlegi
alkalmazésukat tekintve.

CMOS meretcstkkeneés korlatai (fizikai, technolégial).

Milyen modszerekkel lehet a diffrakcios korlat okozta torzitassal kiizdeni

a fotolitografia soran.

10.MOS VLSI integralt aramkorok fejlédésének mérfoldkovei (1970-2015).



